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(57) Abstract: The invention relates to a method for producing a semiconductor ceramic material having a non-linear electrical
resistance with a positive temperature coefficient, in which a precursor mass that comprises a donor-doped, ferroelectric material
having a Perovskite structure and the general formula A B,O; is sintered in a reduced atmosphere at temperatures of not more than
1200 °C. According to the invention, the sintered material has an average grain size in the sub-micrometer range. The sintered
material is then reoxidized at its grain boundaries at temperatures of not more than 600 °C. The grain size of the precursor mass has
an average primary grain size in the sub-micrometer range, preferably an average primary grain size of not more than 50 nm, more
preferably of not more than 20 nm and even more preferably of not more than 10 nm. The semiconductor ceramic material produced
by said method has also an average grain size in the sub-micrometer range, preferably in such a way that 80% of the grains are
smaller than 800 nm, more preferably smaller than 300 nm and even more preferably smaller than 200 nm.
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Es wird ein Vertahren zur Herstellung eines Halbleiterkeramikmaterials mit einem nichtlinearen elektrischen Widerstand mit
positivem Temperaturkoeftizienten vorgestellt, bei dem eine ein donatordotiertes ferroelektrisches Material mit Perowskit-
Struktur und der allgemeinen Formel A B,O; aufweisende Vorlaufermasse in reduzierender Atmosphére bei Temperaturen von
héchstens 1200 °C gesintert wird, wobei das gesinterte Material eine mittlere Kémergréfie im Submikrometerbereich aufweist.
Das gesinterte Material wird anschliefend an seinen Korngrenzen bei Temperaturen von héchstens 600 °C reoxidiert. Die
K&rmung der Vorldufermasse weist eine mittlere Primérkérnergréflie im Submikrometerbereich, bevorzugt eine mittlere
Primérk&rmergréBe von héchstens 50 nm, weiter bevorzugt von héchstens 20 nm und weiter bevorzugt von hichstens 10 nm auf.
Das mit dem Verfahren hergestellte Halbleiterkeramikmaterial weist ebenfalls eine mittlere Kornergrofie im
Submikrometerbereich auf, bevorzugt derart, dass 80 % der Kdrner kleiner als 800 nm, weiter bevorzugt kleiner als 300 nm,
weiter bevorzugt kleiner als 200 nm ist.
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